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摘要(译)

本发明提供一种OLED阵列基板及其制备方法、显示面板及显示装置，属
于主动矩阵式有机发光显示器（AMOLED）技术领域，其可解决现有的
OLED阵列基板中开关薄膜晶体管和驱动薄膜晶体管制成相同性能参数的
薄膜晶体管，因此不利于有效的开启和闭合开关薄膜晶体管及灰阶的控
制的问题。本发明的OLED阵列基板，其包括：开关薄膜晶体管和驱动薄
膜晶体管，所述开关薄膜晶体管的S因子小于驱动薄膜晶体管的S因子。
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